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Schoelle "soft recovery" =
SILIZIUM = PLANAR - EPITAXIAL -
GLEICHRICHTERDIODEN

mit mittelhoher Sperrspannung

Hichstzulissiger DurchlaBstrom=Mittelwert
bei rechteckfirmiges Stromverlauf
mit Vo = 0,5 bei 8 § 116“¢c Ip v = ] A

Hichstzulissige

periodische Spitzensperrspannung l..'l R M do0 /400 / 300 ¥

iy

Durchlalspannung bei Ir = 5 A 'L'r 1,006 v
bei ]F = 20 A 1] 1,40 v

)

Sperrverziigerungszeit 3
beim Umschal ten ven IF = 1 A aunf L'H = 30V t < 45 ns

ABMESSUNGEN in mm

Gehiuse: Kunststoff
mit Metallflansch,
= JEDEC T0=220,
aber 2 Anschliisse

Die Katode ist mit dem Metall-
flansch leitend verbunden.
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SPANNUNGSGRENZIWERTE BYV_28/300 .-"EE’E J‘rEE!
Hichstzulissige
periodische Spitzensperrspannungs UI RN " 200 400 500 WV
Hichstzulissige
periodische Scheitelsperrspannungs: I_.’jt WM " 200 300 400 ¥
Héchstzullissige Gleichsperrspannung: 1} Uy = 200 300 400 v
STROMGRENZWERTE
Hichstzulissiger DurchlaBstrom=Mitte lwert 2}
bei rechteckfirmigem Stromverlauf
mit Vo = 0,5 bei 8 & 116%;, . Igw = 9,0 A
bei sinusfirmigem Stromverlauf, bﬁ - :2a“|:| IF AV = T4 A
Hichstzulissiger Effektivwert
des DurchlaBstromes: Ir RMS ® 13 A
Hichstzullissiger periodischer Spitzenstrom: IP RN ™ 100 A
Stolstrom=-Grenzwert,
) o
50 Hz - Sinus = Halbwelle, bei 8, = 150°Cs Ir sM ™ 100 A
Grenzlast=-Integral, t = 10 ms; Ilzdt = 50 AEi
THERMISCHE und MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Hichstzulissige Sperrschichttemperaturs llJ = 150 ’c
Lagerung s temperaturbereichs Ils = =40, .+ #1550 “c
Wirmewiderstand
twischen Sperrschicht und Metallflanschi nth G - 2,5 If'h‘
gwischen Metallflansch und K@hlblech,
ohne Wirmeleitpastes Bep 6/K = 1,4 K/W
mit Wirmeleitpaste: nth 6/K ™ 0,3 K/w
mit Wirmeleitpaste u. Glimmerscheibe B6 J60j nth G/K = 2,2 K/
gwischen Sperrschicht und Umgebung: Il“‘ v - L] E/wW
Impul s-Wirmewiderstand, tp = 1 msg Ith G = 0,26 K/wW
1 " < .
) aus Grinden thermischer Stabilitit bei R, y= 6.8 K/W

w

“)} Umschaliverluste kinnen bis f m 100 kHz vernachliissigt werden.

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



OEM: Valvo Silicon Diode BYV29/400 Datasheet

BYV 29/...

DURCHLASS= und SPERR-EIGENSCHAFTEN

DurchlafBspannung bei ]r = 5 A, .'._1 = 100°Cs UF 1,06 W
bei 1, =204, 8, = 25°Cs U, 1,40 Vv
o .
Sperratrom bei IJn W M max und '__; = 100 Ct Il ¢ 0,35 mA
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
Sperrvererdigerungszeit
beim Umschalten von I_ = 1 A auf U E v
mit -ulr,fdt = 100 Afus bei 8, = zngc: t, ¢ 4% ns
Sperrverzugsladung
beim Umschal tem von IF = 2 A auf EI 2 ETINY
mit —d[r,"dt = 20 Afus bei 8, = 257 Qg < 50 nAs
Einschal t-Scheite]l spannung
beim Einschalten auf 11"‘ = 1 A
mit dIF,.l"dt = 10 Afps: Upy = 10V
U'p"
'
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